单晶下降生长炉设备技术性能指标和配置要求
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	1
	单晶下降生长炉
	主要性能参数要求如下：

1 电源:单相交流， 220V±10%  50Hz
2炉体外壳材料：3-4mm厚不锈钢，
3额定上加热功率：3KW；中加热功率：2KW；下加热功率：3KW

  4最高加热温度：   1150℃
5炉室承载重量（内部）： ≦60Kg

6炉室工作速度：  0.1-10mm/h

7炉室快速升降：≧100mm/min

8炉室上升行程：550mm

9坩埚上接口尺寸：Φ8，Φ10，Φ12

10坩埚下接口尺寸：Φ外17，Φ内15

  11带观察测温装置
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